关于设立上海新泰高新技术研究与发展基金会专项基金及2016年度项目申报指南的通知
发布时间：2016-08-15
各有关单位：
[bookmark: _GoBack]为加快建设具有全国影响力的科创中心，提升超导电子学领域科技创新能力，加快突破超导量子器件领域关键核心技术，上海新泰高新技术研究与发展基金会与上海新泰新技术有限公司设立专项基金，定向支持超导电子学领域的科研项目及人才储备培养。特此发布专项基金2016年度项目申报指南。
1、 征集范围
专题：超导量子器件工艺研发、新器件研究及集成电路研发
方向1、超导量子器件工艺研发
研究内容：（1）开发超导量子器件的整套制备工艺由几个典型的通用单元工艺；（2）通过单元技术的组合，以形成针对不同超导量子器件制备的微纳加工工艺。
方向2、超导核心器件、模块研发
研究目标：（1）提升现有SQUID、超导HEB、MKID等核心器件的性能；（2）研发基于新材料或新结构的超导新器件。
方向3、超导SFQ集成电路技术研发
研究目标：（1）开发基于一定工艺下的超导SFQ集成电路单元库和EDA工具；（2）实现千级约瑟夫森结规模的可工作电路。
2、 申报要求和实施方式
申报主体要求：
除满足前述相应条件外，还须符合以下要求：
1. 项目申报单位应当是注册在本市的独立法人单位，具有组织项目实施的相应能力，优先鼓励已有平台建设单位组织申报。
2. 研究内容已经获得财政资金支持的，不得重复申报。
3. 所有申报单位和项目参与人应遵守科研伦理准则，遵守人类遗传资源管理相关法规，符合科研诚信管理要求。项目责任人应承诺所提交材料真实性，申报单位应当对申请人的申请资格负责，并对申请材料的真实性和完整性进行审核，不得提交有涉密内容的项目申请。
4.申报项目若提出回避专家申请的，须在提交项目可行性方案等书面材料的同时，上传由申报单位出具公函提出回避专家名单与理由。
5. 项目经费预算编制应当真实、合理，符合基金会项目经费管理的有关要求。
实施方式：项目执行期为3-5年；本年度拟立项项目数不超过1项，经费额度为非定额资助。
3、 申报方式
1. 项目申报：纸质材料申报方式。申请人通过填写“新泰基金会立项申请表”完成项目申报；
2.项目填报起始时间为2016年08月15日，截止时间为2016年08月19日。
四、评审方式
采用通讯函评方式。
五、立项公示
上海新泰高新技术研究与发展基金会向社会公示拟立项项目清单，接受公众异议。
六、咨询电话
联系人：岑老师  021-62511070 （总机）

上海新泰高新技术研究与发展基金会
2016年08月15日


